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Produktbeschreibung

Product description:
HEW-Silicone-Single Core
SIF- t.p.c. 70 mm?2 (356x0,5 mm) 300/500.V

HEW-Silikon-Ader

SIF- Cuvz 70 mm?2 (356x0,5 mm) 300/500 V
Anwendung / Application

1 Konstruktion / Construction
Aufbau / Design :

1.1 Leiter / Conductor : Cuwvz/t.p.c. (356x0,5mm) max. 12,25 mm
1.2 Isolation Alnsulation : Silikon / Silicone max. 14,5 mm

2 Technische Daten / Technical data
Allgemeine Eigenschaften / General properties :

1.1 Widerstand bei 20°C / Resistant at 20°C : max. 0,277 Q/km
) Prufspannung (Ueff) / Test Voltage (Urms) : 2,0 kV AC (Sparktest)
Nennspannung (Uo/U) / Rated Voltage (Uo/U) : 300/500 V AC
Gewicht / Weight : 745 kg/km
Biegeradius / Bending radius : 7,5 x D (feste Verlegung / fixed installation)
15 x D (freie Bewegung / free movement)
1.2 Temperaturbereich / Temperature range : von/from -50°C bis/up to +180°C

Hinweis / Remark :

Leiter nach IEC 60228 KI.5 (VDE 0295 KI.5) / Conductor is according to IEC 60228 cl.5 (VDE 0295 cl.5)
RoHS compliant (2011/65/EU)

Niederspannungsrichtlinie / EC Low Voltage Directive 2014/35/EU

Unterliegt nicht dem Anderungsdienst / uncontrolled document Alle nicht tolerierten Angaben sind Nominalwerte. / All not_tolerated values are nominal values .
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